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Rezystorowy czujnik do pomiaru ciénienia

Przedmiotem wynalazku jest rezystorowy czujnik do pomiaru ciénienia, zwtaszcza w zakresie ponizej 1000
atmosfer, zaliczony do grupy czujnikéw elektrycznych przeznaczonych do mierzenia na podstawie zmian
rezystancji przetwornika metalowego wzglednie pétprzewodnika.

Znane dotychczas rezystorowe czujniki metalowe, dziatajace na zasadzie zmian rezystancji przewodnika
metalowego lub pétprzewodnika, wywotanych odksztatceniem siatki krystalicznej materiatu pod wptywem
zZmian otaczajacego ciénienia, na przyktad manganinowe lub ztoto-chrom, stosowane sq do pomiaru wysokich
ciéniert hydrostatycznych. Czujniki te praktycznie stosowane sq w zakresie 1000 + 100 000 atmosfer.
Konstrukcje tego typu czujnikéw réinig sie gtéwnie sposobem wprowadzenia elektrody oraz sposobem
wykonania rezystora. Rezystory tych czujnikéw sq nawinigte przewodem o mate] $rednicy w luzny sposéb na
rdzeniach teflonowych, steatytowych, porcelanowych lub nawiniete na szkielet wykonany z parafinowanego
papieru. W ten sposdb nawiniety rezystor stanowi czujnik, ktéry wprowadza si¢ do o$rodka o mierzonym
ciénieniu. Przyktadowe konstrukcje tych czujnikéw oméwione w literaturze D.S. Ciklis ,Technika badan
fizyko-chemicznych pod wysokim ciénieniem’” strona 91—93, oraz |ll Krajowa Narada Techniki Wysokich
Ci$niert — Warszawa luty 1969 r,, strona 23—24, Znane sq réwnie czujniki zwane tenzometrami, gdzie drut jest
nawinigty na rurke stalowa, w ktére] wytwarza sig ciénienie. Ciénienie to jest mierzone na podstawie zmian
_ rezystandji rozciqganeoo przez sciankl rurki drutu odksztatcajace] si¢ pod dzialaniem panu]qeago wruree
ciénienia, ¢

Dotychczasowe konstrukcje czujnikéw rezystorowych charakteryzujq sie dutymi. mborytami jak rdwniet.
*yrﬁQa]q utrzymywania state] temperatury osrodka, a tym samym nie zapewnlajg doktadnoéci pomiaru.

Czujnik wedtug wynalazku zostat zminiaturyzowany ipozwala na dokonywanie pomiaréw ciénienia
statego | dynamicznego zwtaszcza w zakresie ponize] 1000 atmosfer, ze zmniejszonymi wptywami zmian $redniej
temperatury na wynik pomiaru, Czujnik posiada co nalrhnio] Jeden rezystor umieszczony w ofrodku dziatsjgcego
ciénienia z przewodnika metalowego lub pdtprzewodnika, zamocowany na zewnatrz wydraZonego wewnatrz
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rdzenia. W rdzeniu znajduje sie¢ co najmniej jeden rezystor pod dziataniem ciénienia odniesienia, stufqcy do
zmniejszania wptywéw zmian $redniej temperatury osrodka na wynik pomiaru. Rdzert oraz jego wnetrze
stanowig substancje przewodzace ciepto, )

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na rysunku schematycznie w przyktadzie wykonania, Czujnik
wyposazony jest w co najmniej jeden rezystor 1 zainstalowany na zewnatrz wydragZonego wewnatrz rdzenia 2,
w ktérym znajduje si¢ co najmniej jeden rezystor odniesienia 3. Rdzeri 2 umieszczony jest w korpusie,
umozliwiajgcym zamocowanie go w miejscu mierzonego ci$nienia A. Czeéé¢ zewnetrzna rdzenia wraz
2 rezystorami od ktérych odchodza przewody A obszaru pomiarowego A sq oddzielone od obszaru cisnienia B
jednym ze znanych sposobdw uszczelnien.

Rezystorowy czujnik wedtug wynalazku dziata na zasadzie zmiany rezystancji przewodnika metalowego lub
poiprzewodnika, w wyniku odksztatcenia ich siatki krystalicznej na skutek dziatania ci$nienia otaczajacego oraz
automatycznej kompensacji wptywéw zmian sredniej temperatury, dzieki rezystorowi o wartosci rezystancji
réwnej raﬁ"ﬁpcji rezystora 1, poddanego dziataniu cisnienia mierzonego A, umieszczonemu wewnatrz rdzenia 2
ipodaanerﬁu“dziataniu ciénienia odniesienia B. Pomiar przyrostu ci$nienia przy zmniejszonym wptywie zmian
temperatury na wynik uzyskuje sie przy wykonaniu potaczert elektrycznych rezystoréw w uktad mostkowy
Wheatstone’a. Zmiany rezystancji wywotane zmianami ciénienia mierzone sq przy pomocy znanych uktadéw
wzmacniaczy tensometrycznych. . '

ZastrzeZenie patentowe

Rezystorowy czujnik do pomiaru ci$nienia, zwtaszcza w zakresie poniej 1000 atmosfer,znamienny
tym, %e posiada co najmniej jeden rezystor (1) umieszczony w osrodku dziatajacego cisnienia, wykonany
z przewodnika metalowego lub p6tprzewodnika, zamocowany na zewnatrz wydraZonego wewnatrz rdzenia (2),
w ktérym znajduje si@ co najmniej jeden rezystor (3) pod dziataniem ciénienia odniesienia, stuZacy do
zmniejszania wptywdw zmian sredniej temperatury osrodka na wynik pomiaru, przy czym rdzeri (2) oraz jego
wnetrze stanowig substancje przewodzgce ciepto. ,
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